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Exercice 1
1. Résistivité p (ou conductivité y) — perméabilité magnétique p — permittivité diélectrique €
2. électronique —ionique — macroscopique (inter-faciale) - dipolaire (d’orientation)
3. premier coefficient de Townsend « - coefficient d’attachement 1 - second coefficient de Townsend y
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Exercice 2
1) Symétrie cylindrique : application du théoreme de Gauss
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